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Система менеджменту якості

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»
СМЯ НАУ П 22.01.06(07) – 01 – 2016

ВСТУП 

Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального потенціалу.

Додаткове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди.

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.
.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки 

Компоненти інтегральної електроніки
1. Що розуміють під електропровідністю?

2. Як по типу електропровідності підрозділяються тверді речовини?

3. Що таке основні й неосновні носії? Як вони позначаються в напівпровіднику n-типу?

4. Чим визначається електропровідність напівпровідника: а) n-типу; б) р-типу?

5. Що таке рекомбінація носіїв заряду в напівпровіднику й від чого вона залежить?

6. Що таке p-n-перехід?

7. Чим пояснюється зміна товщини p-n-переходу при включенні зовнішнього джерела?

8. Чим пояснюється стрибок потенціалу на границі двох областей напівпровідника з різним типом провідності?

9. Яке включення р-n -переходу називається зворотним?

10.  Як змінюється товщина р-n -переходу при зворотному включенні?

11. Які види пробою p-n-переходу існують?

12. Дайте класифікацію діодів по конструкції, технології і їх застосуванню.

13. Намалюйте ВАХ германієвого й кремнієвого випрямних діодів.

14. Параметри випрямних діодів.

15. Параметри стабілітрона.

16. Основні параметри варикапів.

17. Параметри тунельного діода.

18. Дайте класифікацію транзисторів.

19. Намалюйте три схеми включення біполярного транзистора. Які особливості кожної їх цих схем?

20. Що таке режим відсікання, насичення, активний?
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Білет № 1

Завдання 1. Що таке рекомбінація носіїв заряду в напівпровіднику й від чого вона залежить?
Затверджено на засіданні кафедри електроніки. 

Протокол № 3 від 28 березня 2016 р.

Завідувач кафедри       ________________        Яновський Ф.Й.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань

	Вид навчальної роботи
	Максимальна величина

рейтингової оцінки 

(бали)

	Виконання завдання № 1
	100

	Усього:
	100


Значення рейтингових оцінок у балах за виконання завдань

додаткового вступного випробування та їх критерії*
	Оцінка в балах

за виконання окремих завдань
	Критерій оцінки

	90 – 100
	Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

	82 – 89
	Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

	75 – 81
	У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

	67 – 74
	Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

	60 – 66
	Виконання задовольняє мінімальним критеріям

	менше 60
	Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

	Увага! Оцінки менше, ніж 60 балів не враховується при визначення  фахового рейтингу


 * Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS  
Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

	Оцінка 

в балах


	Оцінка

за національною шкалою
	Оцінка

за шкалою ECTS

	
	
	Оцінка
	Пояснення

	90-100
	Відмінно
	A
	Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

	82 – 89
	Добре
	B
	Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

	75 – 81
	
	C
	Добре

(в загальному вірне виконання з

певною кількістю суттєвих помилок)

	67 – 74
	Задовільно
	D
	Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

	60 – 66
	
	E
	Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

	35 – 59
	Незадовільно


	FX
	Незадовільно



	1 – 34
	
	F
	Незадовільно
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